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OEM:Valvo Transistor OC22 Datasheet

OC 22

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN ocC 23

OoC 24

GERMANTUM - FPNF - HF - LEISTUNGSTRANSISTOREN
filr Schalteranwendungen,

0C 22 auch fiir hochwertige NF=Veratlirker
0C 23 apeziell filr Treiberstufen im Magnetspeicherm
0C 24 auch filr Sender im MW-Bereich und fir TrEgertelefonie

Mechanische Daten:

Gehiinvae; Metall, TO=3
Der Kollektor ist mit
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Kurzdaten:
OC_22 0C_23 0C_24
Eollektor-Sperrspannung -“EE 0 AV = max. a8 36 s v
“Upg g y = max, 47 b 47T v
Kollektor-Emitter-Sperrapannung “Upg v ay = max. 24 24 24 v
~Upg v y = max, 32 40 40 v
Kellektoratrom, Scheitelwert “Ie y = max, 2 A
Gesamtverlustleistung bei aﬂ-ﬂﬂ""c I'“}t = max. 10 w
Sperrachichttemperatur A = max, .11 v
Gleichatromveratirkung
bei ~Upp = 2V, -1, = 100 mA B = 200 (60...500)
Grengfrequenz
bei =Uep = 2 ¥, =I = 400 mA f, = 2,5 MHz
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OEM:Valvo Transistor OC22 Datasheet
Dc 23 MNICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN
Absolute Grenzwerte: [(gilltig bia 8y max)
oc 22 0c_23 OC_24
Kollektor-Sperrspannung bei Ip = 0: =Uep g ay = maz. 36 36 46 v 1}
_UCB 0y = max, 47T it 47 ¥
Eollektor=Fmitter-Sperrapannung
bei +Upp £ 0,5 V: “Ucp y oy = max. 24 24 24 v 1)
_UCE v M = MWMAX, ‘32 40 "'U‘_ v
W
Emitter-Sperrspannung bei I, = 0. “Ugp g a4y = maX. 12 v 1]
'“EB oM = meRI. 15 v
KEollektorstrom: =Tg Ay - max, 1,0 A 1]
HKollektorstrom, Scheitelwert: =Te u = WAX, 2,0 A
Basisstrom: -Ig = max, 0,2 A
Emitterstroms: Ig av = max, 1,2 A 1}
Emitteratrom, Scheitelwert: IE M = WAX. 212 A
Gesamiverlustleistung: Piot = mAX, 21,5 W
Sperrachichttemperatur: iy = mAX, 80 o
Lagerungstemperatur: g = mim, =55 o
Bg = max. 75 o
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und GehiEuse: nth G £ a ;rﬂfﬁ

Wirmewideratand zwischen Gehliuse und Kilhlblech
bei einfacher Glimmeriseslation:

Wirmewideratand zwischen Gehliuse und Kilhlblech
bei nichtisolierter Montage:

'1} Integrationszeit t . = max, 20 ms

Bep g/x = 0.0 grd/w

H’th G.."}I = D|2 ‘rdr'll"
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OEM:Valvo

Transistor OC22

NICHT FUR NEUENTWICKLUNGEN

Datasheet

OC 22

Kennwerte:

bei_3;_=_25_°C
Eollektor-Reststrom

b i _EEH = 10 V¥, IE = D¢
Emitter-Heststrom

bei —EEB = 10 V¥, IF = 0:

Eollektar=Emitter=Reststrom
bei —'[.'EE=-! oy, fl,|nt:=1| i

EKollektor-Emitter-Restapannung
bei —Io = 400 mA ]}-.
bei _'C =1 A, -—IB = 3 mi;

Basisspannung

bei ~Upp = 2 V, =1, = 100 wmA:

bei <Upp = 2 ¥V, -1, = 1 A:

Gleichetromveratiirkung
bei —Upp = 2 V, I = 100 mA:
hei _UCE = 2V, -Iﬂ = 1 A:

Poa = o
bei %5 =25 __C

Eurzschlub-Stromveratirkung
bei _UCE =2V, 'TE = 400 mA:

Grenzfrequenz
bei _UCE = 2 ‘I"' —Ic = 400 mA:

Basisbahnwiderstand
bei —T_.'EE =2V, —Ic = 400 mi:;

Kollektorkapazitht
bei ~Ugp = 2 V, —Io = 400 mA:

=lep

=Ipp

Fhb'

Chre

aat

sat

OC 23
OC 24

oc_z22 oc_z23 0c_24
L ri
W
- 20 (% 100) A
- 20 (£ 100) A
.9 2 2 mA
A r
L
- 0,35 (5 0,6) v
o 0,4 0,35 0,25 v
'y 2y
- 270 260 240 mV
(200-350) (200-350) (200-350)
= 0,85 0,75 0,6 v
(0,4-1,5) (0,4=1,5) (0,4-1,5)
k! i
oW
- 200 (60...500)
- 125 150 150
(s0-500) (50-500) (S50-500)
1—_.-—\,—._.._-'
- 180
- 2,5 MHz
- 100 BO 70 0
i )
W
= 170 pF

') riir die Kennlinie, die bei gleichem Baaisstrom durch den Kennlinienpunkt

-Ip = 440 mA, Upp = 1 V geht
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